KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIALU

PRODUKT: TLENEK GRAFENU, proszek

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Nazwa produktu: Tlenek grafenu
Synonimy: GO, pfatki tlenku grafenu, ptatki GO, proszek GO
Wytwoérca: Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych

ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa, POLSKA
tel. +48 22 639 58 52

Nazwa chemiczna: Tlenek grafenu
Wzér chemiczny: CxOyH;
Zastosowanie: Chemikalia laboratoryjne, produkcja substancji

SEKCJA 2: Podstawowe wiasciwosci

Wyglad: Od jasnobrgzowego do ciemnobrgzowego

Zapach: Bez zapachu

Gestos¢ nasypowa: 0.003 — 0.005 g/cm? (suszony metodg klasyczng)
0.130 — 0.860 g/cm? (suszony metodg alternatywna)

Powierzchnia wtasciwa: 5 m?/g (suszony metodg klasyczna)

11 m?/g (suszony metodg alternatywng)
Rozpuszczalnosé w wodzie:  Tworzy jednorodne zawiesiny
Stabilnosé¢: Stabilny w powietrzu odpowiednio przechowywany
Przechowywanie: W szczelnym pojemniku chronigcym przed promieniowaniem
UV, w suchym i chtodnym miejscu

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

Wegiel 40-42%
Tlen 45-52%
Siarka 1-3%
Azot <0.3%
Wodoér 2.5-3%
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SEKCJA 4: Wiasciwosci fizyczne

XRD

Dyfraktogram rentgenowski z refleksami braggowskimi od ptaszczyzn (002).
Srednia odlegtos¢ miedzy warstwami: ~0.9 nm. llos¢ warstw w pakiecie: ~11

Intensity (counts)

XRD pattern of graphene oxide powder
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Cils 285 33.60 C-CandC=C
Cls 287.04 30.94 C — O (epoxy, hydroxyl groups)
Cls 288.22 459 C = O (carbonyl groups)
Ols 532.9 23.1 C-0
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Spektroskopia ramanowska

Widmo ramanowskie z modami charakterystycznymi dla pochodnych grafenu.

Raman spectra of graphene oxide
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